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Ogólne wymagania i badania BN·70'3281·36 

Grupa katalogowo XIX 21 

l. WST~ a) w zależncści od temperatury otoczenia - wg rys. 1, 

l. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem ncrmy sę ogólne 

wymagania i badania dotyczęce rezystorów warst,,"owych 

rr,etalowych f\;\L T i OML T należęcych do grupy 2B;wgP~77/ 

T -80051. 

l. 2. Zakres' stosowania przedmiotu normy. Rezystory 

ML T i OML T przeznaczone sę do pr acy "" zakresię tempe­

ratur od minus SS do plus 125
0

C przy wilgotncści względ­

nej otoczenia do 98%, ciśnieniu atmosferycznym 1.,.300 kPa 

(10.,. 3000 mbar), w obwodach napięcia stałego, przemien­

nego i impulsowegc o prostokętnyrr., IrapezoVloyrr, lub trój­

kę.tnym kształcie impulsu. W warunkach pracy irr,pulsowej 

nie powinno byĆ przekroczcne napięcie graniczne podane w 

tabl. 3, długość impulsu nie powinna przekraczać 500 /-'S, 

częstotliwośĆ impulsu nie powinna przekraczać 500 kHz, a 

moc obciężeni a impulsowego rezystora - wg tabl. 1. 

Tablica l 

Suma mocy średniej w impulsie Stosunek największej 

PST i mocy składowej stałej, dopuszczalnej mocy w 
wyrażona w częściach mocy impulsie Pi do mocy 
znamionowej P" znamionowej Pn 

do O, l 1000 

ponad 0, l do 0,2 500 

ponad 0,2 do 0,5 10 
, 

ponad 0,5 do 0,6 5 

Pn % 
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80 
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20 
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IBN- 78/328HS-11 

Rys. 1 

b) w zależności od ciśnienia atmosferycznego 

rys. 2 

Pn 

20 
O 

~ 

~ 

101.32 5.33 2.61 ", tall 

wg 

O t11a 
ponad 0,6 do 0,8 2 

300 
(3000) (IOIS) (53) (26) (13) (10) O mbar 

IBN-7813281-38-21 
l. 3. Nazwy i określenia 

l. 3. 1. Moc obciażenia - największa dopuszczalna moc 

wydzielona na rezystorze, wyrażona w procentach mocy 

znamionowej: 

~ys. 2 

l. 3 , 2. Pozostałe nazwy i określenia - wg 

T-04601/01. 

Zgłoszono przez Instytut T ele-i Radiotechniczny 
Ustanowiono przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów I:lektronicznych 

UNITRA-ELEKTRON dnia ~ kwietnio 1978 r. jako normo obowiqzujqca od dnia 1 października 1978r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1978 poz. 56 ) 
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2. PODZltŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2.1.1. Rodzaje 

MLT - produkcja katalogowa, 

OML T - produkcja niekatalogowa. 

2. 1. 2. Grupy szum6w. W zaleiności od wariości wsp6ł­

czynnika szum6w pr~dowllch rezystory ML T i OML T dzieli 

si, na grupy szum6w: 

A - o współczynniku szum6w pr~dowych mniejszym 

r6wnym l ~V/V," 

B - o wsp6łczynniku szum6w pr~dowych mniejszym i 1"6_ 

nym 5 ł!V/V. 

2. 1. 3. RezystancJe znamionowe - według ci~g6w E24, 

E 12 i E6 zgodnie z PN-70/T -02003 w zakresie rezystancji 

wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Moc Rezystancja znamionowa 
znamionowa 

W min max 

U MU 

. 
0,125 10 2,2 

0,25 10 3,0 

0,5 10 5, l 

l, O 10 10,0 

2,0 10 10,0 

2.1. 4. Tolerancje rezystancji - %5; " %10 i ±20'. 

2. 1. 5. Moce znam i onowe - O, 125; O, 25; O, 5; 1,0 i 2,0 W. 

2.1.6. Napiecle 9!"aniczne - wg tabl. 3. 

• 

2. 1. 7. Kategorie klimatyczne. W zale!ności od wy_ 

trzymałości na działanie czynnik6w klimatycznych rezysto­

ry dzieli si, na nast,puj~ce kategorie klimatyczne: 

55/125/56, 

55/125/21. 

2.2. Oznaczenie 

2. 2. 1. Sposób budowy oznaczeni a - wg PN-77 /T -80051 

p. 2.2; z pominięcierr. oznaczenia gruPY. 

" 2.2.2. Przykład oznaczenia rezystora ML T o mocy zna­

mionowej 0,5 W, o rezystancji znamionowej 330 k Sł. tole­

rancji rezystancj i t5'fo, wspÓłczynniku szumów 1 ł!V IV, ka­

tegorii klimatycznej 55/125/56: 

REZYSTOR ML T 

O, 5W-330 k Sł -(±5%) -A-55/1 25/56 

BN_78/3281-36 

3. WYMAGANIA 

3. 1. Wyqlpd zewnetrzny. Rezystor powinien być pokry­

. ty warstwf emalii. Na powierzchni warstwy ochronnej re_ 

" zystora nie powinno " być widocznych uszkodzeń mechanicz­

nych obnaiajfcych materiał rezystorowy. Dopuszcza si, na 

powierZChni kapturk6w dwa nie polakierowane miejsca o 
2 

powierzchni !"Iie wi,kszej nii 0,5 mm dla rezystor6w 

0,125; 0,25 i O, S W oraz 1 mm
2 

dla rezystor6w 1 W i 2 W, 

jak r6wnie! nierówności obrzeia kapturk6w o głębokościam 

nie większych nii 0,2 mm dla rezystor6w O, 125; 0,25 i 

0,5 W oraz 0,5 mm dla rezystor6w 1 W i 2 W. 

Końc6wki rezystora powinny mieć ochronę przed koro­

zjf i nie powinny być pokryte warstw\, emalii. Dopuszcza 

si, pokrycie końc6wek warstw~ emali i na długości nie więk­

szej nii 3,5 mm, liczfc od kapturka rezystor.a . 

Tablica 3 

Napi,cie graniczne, V, przy 
Ciśnienie Rodzaj obci~ienia mocach znamionowych, W 

, 0,125 0,25 0,5 1, O 2,0 

moc Ilrfdu stałego lub przemiennego 200 250 350 SOC 750 

powyiej 4,4 kPa 
.!! fi) 

PŚT ~O, 1 P n 350 "50 750 1000 1200 
(44 mbar) ~ ~ 

.... III 0,1 P n < Pjr ~0'-2Pn 250 300 650 900 1050 
.".-._ :J 
() Q. 

0,2P n < " l'ŚT '8 .§ < 0,8 P n 200 250 350 500 750 

od 4,4 kPa (44 mbar) moc pr~du stałego, przemiennego 
150 200 300 320 350 

do 1 kPa (10 mb ar ) lub impulsowego 
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3.2. Konstrukcja wymiary - wg rys. 3 tab!. 4. 

.., 
--~._ .-

I-UL...: ~ 
.H 
ł 

L 25:!:3 
• 

Rys. 3 

-_.-
I 
._----

Moc Maksymalne wymiary M"ksym 

--I 
::l 

znamionowa mm rn.::..:sa 1) I 
W lJ L d j ~1 

+----~. ---~ 
0,125 2,3 6,2 0.6 I Of3 

0,25 3,0 7 . 0 0,6 0)4 

0,5 4,2 ! 10,8 0,8 '! 1 O 
I 

1, O 6,6 13,0 

j 
0,8 2,0 

2,0 8,6 18,5 1 . O I 3,5 
-

1) Maksymalnę. masę r'.}zystor'a podano dla informa cJi. 

3.3, Rezystancja - wg PN-77/T -80051 P. 3,3. 

3.4, Wytrzymałość mech,miczna końcówe~ - wg PN-77/ 

T -60051 P. 3,4. Zmiana rezystanc]i rezystora po nar· aże .. 

niachniepowinnaprzekr'2czać 1,5% lubO,51~ w zależ-

ności od 1<>90, która z tych dNU wartości jest większa. 

3.5. Lutowność. Po lutowaniu końcówki rezyshlra po-

winny być pokr:yte gładkę. i błyszczę.c0 lulowinę. na co naj-

-mni ej 85% pO-.vi er'zchni. Pozostafe 15 % poiNi erzchni może 

być : ·":,'"\·te lutowinę wykazujęcę pory o średnicy mniejszej 

n,ż 1,3 mm, nie zgrupowane w jednym obszarze lutowiny, 

Zr,"'ianc r'ezystancji rezystora w wyniku lutowania nie 

powin~1a być więks?a niż 1,5% lub 0,5 U w zależności od 

te~Jo , która z tych d..-vu war-tości jest większa. Po lutowa- ' 

niu cecha rezystora powinna pozostać czyteln<:1. 

3,6, Wytrzymałość na zmiany temperatury _wg PN-77/ 

T -80051 P. 3,6, Zmiana rezystancji r'ezystora w wyniku 

narażenia nie powinna p'rzekraczać 2% lub 0,tJ t~ za-

leźności od tego, która z tych dwu v'Jartości jC3t większa. 

3,7, Wytrzymałość nawibu;cje sinusoidalne. Po ciz.ia­

łaniu wibracji w przedziale częstotliwości 'Od 10 d02000 Hz., 

o przyspieszeniu szczytowym 10 i}/1 lub o ampl itudzie prze­

mieszczenia 0,75 mm w ci.:e-9U 6 h rezystor nie powinien u­

lec uszkodzeniu, a zmiana rezystancji n;~ powinna przekra-

czać 2% lub 0,5U w zależności od tego, która z tych 

dwu wartości ~est więKsza. Rezystory o mocach znamiono-

'Nych 1 W i 2 W nalc:cy podczas próby mocować dodatkowo 

sztywno do stolu wstrzęsark i "a pomocę obejm, Między obe}­

mę a korpusem rezystora n"leży stosować przekładkę fi Icowę., 

3. 8, Wytrzymałość na udary mechaniczne, Po działa­

niu 1000 ±10 udarów w kdżdyrn kie,'unku o przyspieszeniu 

szczytowym 150 g fi r'ezystor nie pO'vvinien ulec usz.kodzeniu, 

jego cecha pov .. :ini1a pozostać czy teina, a zmiana rezystan-

eji nie powinna przekracza.ć: 2% lubO.5 ~l w zależności od 

tego, która z tych dwu waptośc' jest vviększa, 

Rezystory naleźy mocować jak IN pr-óbie wytrzymałości 

na wibracje. 

3,9, Wytrzymałość na działanie c~,;.";.;.,i.:;k:.:ó,",w"-_.:;k"l.:;im=a",t,,,\c.:'c::.:z=c-:o 

E!X~h - 0"'9 PN-77/' -El0051 p, 3,9, 

Zmiana pezy5tancjl \1,' stosunku do r'ez~/stancj i pr' zed 

działaniem czynnil,ó\-'v klirnaty(;znych n l (! po\:vrnn~t przekra-

czać: 

± ·4% dla rezystorów o rC2ystanr.Ji znamionowej poniżej 

M!l , 

±6'7o dla rezystopów o rezystancji znamionowej równej 

lub większej niż 1 M ~l , 

3. 10, Wytrzymałość 0.2E0rność na wi Ig?tne gorąco sta­

~_ wg PN-77/T-80051 P. 3,10. 

Zmiana rezystancji po nar'ażeniu nie powinna prz8kra-

czać: 

od -3% do +6% dla rezystorów o rezystancji znamiono-

wej poniżej 1 M Q • 

od -3% do +8% dla rezystorów o rezystancji znamiono­

wej równej i większej niż 1 M Q , 

VVartość współczynrlka szumó\'~,: p,'?dowych nie powinna 

przekraczać vvartości podanej w 2. 1.2. 

Ul_,_Temper'aturowy współc;;:ynnik r",~tancji nie po­

winien pr-zekraczdć wartości podanych \/v tabl. 5. 

Temperaturowy współczynnik 

rezystancj i 

Rezystancj a 

znamionowa w zakresie w zakresie 

temperatur temperatur . 

od -55 do +20't; 
o 

I 
od +20 do +125 C 

~-
-6/ o -6/0 o 

I %/ C .10 C %/ C 10 C; 

~ 

poniżej 1 MIl ±0,12 ±1200 ±0,07 ± 700 

-
l MU i wyższa ±0,12 ± 1200 ±0,10 ±1000 

I I -

3, 12, Odporność na obciążenie impul sowe, Rezystor 

powinien wytrzymać bez uszkodzeń obciężenie impulsowe w 

warunkach wg 1.2 w normalnych warunkach atmosfer'ycz-

hych, w cięgu 30 min, 

Po działaniu obciężenia impulsowego cecha rezystora 

powinna pozostać czytelna, a rezystancja nie powinna zmie.. 
• 

nić się więcej niż o ±3"10, 

3, 13, Szumy, Wartość współczynnika szumów prędo-

wych nie powipna przekraczać wartości podanej w 2. 1.2. 
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o . 
3, 14, Trwałość w temperaturze +70 C _ wg PN-77/ 

T -80051 p, 3, 16, Zmiana rezystancji w czasie naraienia 

i po naraieniu nie powinna przekraczać ±4'!'., WartoŚĆ 

współczynnika szumów pr\ldowych po naraieniu nie powinna 

przekraczać wartości podanej w 2, 1,2, 

Po naraieniu dopuszcza się zmianę koloru emalii ochron­

nej, 

3,15, Trwałość w górnej temperaturze kategorii - wg 

PN-77 /T -80051 p, 3, 17, Zmiana rezystancji w czasie trwa­

nia naraienia i po naraieniu nie powinna przekraczać ±4%, 

Wartość współczynnika szumów prędowych po naraienfu nie 

powinna przekraczać wartości podanej w 2, 1,2, 

Ponaraieniu dopuszcza się zmianę koloru emalii o-

chronnej, 

3, 16, Wytrzymałość na pleśni e ( dotyczy rezystorów o 

kategorii klimatycznej 551125/56), ' Po działaniu grzybów 

pieśniowych w cięgu 28 dób dopuszcza się na powierZchni 

rezystora wzrost pleśni trudno za,uwaialny gołym 

okiem, widoczny przy pOWiększeniu 50x, 

Po zmyciu grzybni z powierzchni rezystora dopuszcza 

się uszkodzenia powierzchni trudno zauwaialn~ gołym 

okiem, widoczne przy pOWiększeniu 50x, 

Po działaniu grzybów pleśniowych cecha rezystora po­

winna pozostać czytelna, a zmiana rezystancji nie powinna 

przekraczać: 

±4' dla rezystorów o rezystancji znamionowej poniiej 

1 Mg, 

±6'!'. dla. rezystorów o rez.ystancji znamionowej równej 

większej nil 1 M g , 

3, 17, Wytrzymałość na słona mgłe (dotyczy rezystorów 

o kategorii klimatyczne! 55/125/56l. Po działaniu słonej 

mgły o temperaturze 35 ±2
0

C w ci{lgu 4 d6b rezystor nie 

powinien ulec uszkodzeniu, cecha powinna pozostać czytel_ 

na, a zmiana rezystancji nie powinna przekraczać: 

±4% dla rezystorów o rezystancji znamionowej ponilej 

lMQ'-

± 6' dla rezystorów o rezystancji znamionowej równej 

większej ni! 1 M ~ , 

Po działaniu słonej mgły dopuszcza się 

końcówek, 

pociemnienie 

3, 18, Cechowanie, Na rezystorze nalety umieścić w 

sposób trwały, czytelny i jednoznaczny następuj{lce dane: 

a) znak wytwórcy (dla rezystorów 0,125 W i 0,25 W nie 

• podaje się)'­

b) rodzaj 

jesię), 

rezystora (dla rezystorów O, 125 W nie poda-
• 

c) moc znamionow{l oznaczon{l liczb\l W. (tylko dla re-

zystorów 1 W i 2 W), 

d) rezystancję znamionowę w ~, kU lub Mg , 

e) tOlerancję rezystancji w %, 

f) dwie końcowe cyfry roku produkcji (dopuszcza się 

podawać tylko ostatnię cyfrę roku produkcji dla rezystorów 

0,125 W i 0,25 W oraz dla rezystorów o kategorii 

tycznej 55/125/56), 

klima-

g) znak TM dla rezystorów 

55/125/56, 

o kategorii klimatycznej 

Dla rezystorów ML T dopuszcza się skrócone cechowa­

nie zawieraję.ce co najmniej: 

a) rezystancję znamionowę, 

h) tolerancję rezystancj i 

oraz stosowanie kodu wg PN-75/T-02052 do oznaczenia re­

zystancji znamionowej i tolerancji rezystancji, 

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i transport _ wg PN-77/ 

T -80051 p, 4, 

5, BADANIA 

5, 1, Program badań 

5, 1. 1. Badania niepelne naleiy wykonywać przy odbio-· 

rze partii rezystorów w kolejności prób podanej w . tabl, 6 

oraz nalety sprawdzić jakość opakowania, 

Tablica 6 

Wyma-
Wadli-
woŚĆ 

Sprawdzenie gania Badania dopusz-
wg wg czalna 

w2 

wyględu ze-
3, 1 PN-75/T -04600 

wnętrznego i 
cechowania 3, 18 p, 2,2 

1, 5 

konstrukcji i 
3,2 

PN-77/T -80051 
wymiarów p, 5,4,2 

rezystancj i 3,3 
PN-77/T-80051 

p, 5,4,3 
1, O 

szumów 1) 3, 13 
PN-77/T -80051 

P. 5.4. 13 

1) Dotyczy rezystorów o grupie szumów A, o re~ystan-
cji znamionowej równej i większej niż 10 kU 

·5. 1. 2. Badania pelne naleiy wykonywać okresowo, co 

najmniej raz na pół roku or,az bezpośrednio po uruchomie­

niu lub wznowieniu produkcji, zmianie metod technologicz­

nych, zmianie materiał6w lub konstrukcji, które mog{l mieć 

ujemny wpływ na jakość rezystora. Badania pełne naiely 

wykonywać w przypadku rezystorów o rezystancji zblitonej 

do najmniejszej, krytycznej i największej w koiejności po­

danej w tabl. 7, 

W przypadku rezystorów OML T należy przeprowadzać 

jeden raz na kwartał badania I i III gl'uPY badań wg tabl. 7, 

jdeli wymaga tego odbi orca. 
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Grupa 
Ozna- Wymagania Badania" 

Sprawdzeni e czenie wg wg 
badań 

próby 
, 

". 
1 2 3 4 S 

wytrzymałości na rozcięganie końcówek ' Ua 3.4 PN-77/T -80051 
p, 5.4.4. 1 

wyt r zymałośc i na zginan ie końcówek 1) Ub 3,4 
PN-77/T -80051 
p, S, 4 , 4, 2 

\ 

wytrzymałości na skręcanie końcówek 2) Uc 3 , 4 
PN-77/T -80051 
p, 5.4.4,3 

wytrzymałośc i na zmiany temperatur y Na 3,6 
PN-77/ T -80051 
p, 5.4,6 

lutowności x 3, S 
PN-77/T -80051 
p, 5,4,5 

wytrzymałości na wibracje sinusoidalne FC
A 

3,7 - S, 4, 1 

I wytrzymałości na udary mechan iczne Eb 3,8 5,4,2 

wytrzymałości na suche goręco Ba 3 , 9 
PN-77/ T-80051 
p, 5,4, 9 

wytrzymałości na w ilgotne goręco cykliczne 
Da 3,9 

PN-77/ T-80051 
(pierwszy cykl) p , 5,4,9 

, PN- 77!T -80051 
wytrzymałości na zimno Aa 3,9 

p, 5.4. 9 

odporności na niskie ciśnienie atmosferyczne M 3.9 
PN-77/T -80051 
p. 5.4.9 

wytrzymałości na wi lgotne gcręco cykliczne 
Da 3. 9 

PN-77/ T -80051 
(pozostałe cykle) P. 5.4.9 

II wytrzymałości ; odporności na wi Igotne garęco 
Ca 3. 10 

PN-77/T -8005 1 
stałe P. S. 4. 10 
-
temperaturowego współczynnika rezystancji x 3. 11 

PN-77/T-80051 

P. S. 4. 11 
III 

odporności na obciężenia impulsowe x 3. 12 5.4.3 

trwałości w temperaturze +70
o

C t) x 3. 14 
PN-77/T-80051 " 

IV P. S. 4. 16 

trwałośc i w górnej temperaturze kategor i i 
3. 15 

PN-77/ T -80051 
klimatycznej 2) 

x 
S. 4. 1 7 P. 

V 
wytrzymałaści na" pleśnie (dotyczy rezystorów o ka-

Ja 3. 16 5.4.4 
tegorii klimatycznej 55/125/56) 

VI 
wytrzymałości n<'l słanę mgłę (dotyczy rezystorów 

x 3. 17 5.4.5 
o kategorii klimatycznej 5S/125/5e) 

Znak x oznacza, że dana próba nie ma oznaczenia. Pozostałe oznaczenia - wg PN-73/E-04S50. 
, 

Dla rezystorów o kategorii klimatycznej 55/125/56 nie wykonuje się I , III i IV grupy badań, jeiel i s{l aktualne 
wyniki badań pełnych d/a kategorii klimatycznej 55/125/21. 

1) Połowa próbki. 

2) Druga połowa próbki. 
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5.2. Pobieranie próbek 

5.2. 1. Pob ieran i e próbek do badań niepełnych 

=>N-77/T -80051 P. 5.2.1 . 

5.2.2. Pobieranie próbek do badań pełnych 

wg 

5.2.2. 1. Pobieranie próbek rezystorów ML T. Do badań 

pełn ych wg 5.1.2 należy pobrać z bieżęcej produkcji spo­

sobem losowym 4 próbki po 10 sztuk rezystorów o kategorii 

klimatycznej 55/125/21 i 6 próbek po 10 sztuk rezystorów 

o kategorii klimatycznej 55/125/ 56, o jednakowym oznacz .... 

niu wg 2.2, o jednej z produkowanych to leranc ji . Do każ­

dej grupy badań wg tabl. 7 należy przeznaczyć jednę prób-

kę· 

Do badań pełnych należy pobrać rezystor y, które speł-

niaję wymagania badań niepełnych. 

5 . Z. 2. 2. Pobieranie próbek rezystorów OML T. Do ba-

dań pełnych wg 5. 1. Z należy pobrać z bieżęcej produkcji 

sposobem losowym 8 próbek po 10 sztuk rezystorów o ka­

tegorii klimat ycznej 55/ 1Z 5/21 i lZ próbek po 10 sztuk re­

z ystorów o kategorii klimatycznej 55/ 1Z5/ 56, o jednakowym 

oznaczeniu wg Z. Z, o jednej z produkowanych tolerancji. 

Po./owę pobranych próbek należy przeznaczyć do po-

szczególnych gr up badań wg tabl. 7, drugę połowę próbek 

należy przechov'i ać d o drugiego stopnia badań. 

Do badań pełnych należy pobr ać rezystory, które speł­

niaję wymagania badań niepelnych. 

5.3. Ogólne warunki prób i pomiarów - w g PN-77/ 

T -80051 P. 5.3; pomiar rezystanc ji - wg PN-77/T -80051 

P. 5.4.3. 

~ Opi s badań 

5.4.1. Spraw dzenie wytrzymałośc i na wi bracje sinusoi-

dalne - wg PN-77/T -80051 P. 5.4.7, z tym że 

próby należ y przyjęć wg 3.7 n i niejszej normy. 

parametry 

5.4.2. Sprawdzeni e wytrzymałości na udary mechanicz­

~ - w g PN-77 / T -80051 P . 5. 4.8, z t ym że parametry pró­

by należy przyjęć wg 3.8 niniejszej normy. 

5.4.3. Sprawdzenie odporności na obciężenia impulso­

we. Przed próbę należy dokonać oględz in rez ystorów 

zmierzyć rezystancję, a następnie rezystory należ y pod­

dać obciężeniu impulsowemu w w ar.unkach wg 3. lZ. 

Po co najmniej 2 h regeneracj i należy dokonać oględzin 

zmierzyć rezystancję. 

5.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości na pleśnie. 

próbę należy zmierzyć .'ezystancję, a następni e 

Przed 

wykonać 

próbę wytrzymałości Ja wg PN-73/E-04550/ 09 w warunkach 

wg 3. 16, stosuję.c grzyby pleśniowe. 

Po próbie należy dokonać oględzin rez y storów po Z h 

regeneracji zmierzyć rezystancję. 

5.4.5. Sprawdz en ie wytrzymałości na słonę mglLPrzed 

próbę nal eż y zmierzyć r ezystancję, na stępnie r-€'zystor y 

umieścić w komorze probierczej odpornej na korozję polę­

czonej z wytwornicę słonej mgły. Wi Igotność w/ględna w 

o 
komorze 95 ±5%, temperatura komory 35 ±2 C. Rez y story 

na.leży poddać działaniu słonej mgł y bez przerwy w c ię.gu 

4 dób. R ezys tor y pow inny być ustaw io ne ta< aby podlega-

t y działaniu słonej mgły podol) nie jak podc za s ich p,' acy w 

urzędzeniach. 

Slonę mglę należywytw ar2..~Ć z roztworu \/Vodn"'go :50±lg 

chemicznie czystego chlor ku S0dowego (t'-laCI) na 1 ±O, 02. I 

de,;ot y lcw anej wody. Li c zba pH 1/>1 tym roztworz e po-

w inna wynosić 6,5-;- 7,2. Roztwór powini en mieć tempera-

turę równę temperaturze komory probierczej. Powietrze 

przeznaczone do wy twarzania mgły z roz tw o ru powinno być 

wolne od zanieczyszczeń i mieć temperaturę równę. t.empe­

raturze komory. Powietrze można oczyszczać pr zez p,'ze-

puszczen ie go przez mgłę wodnę, warstwę azbestu, w elny 

itp. 

Słonę. mgłę należy rozpylać prz ez 15 min 'I, ci~gu każdej 

1 h próby, przy czym gęstość kropel s łor.ej mgły pow inna wy _ 

ncsić O, 5 ~ 3 mi na 10 crr.
Z 

pO'N ierzchni w cięgu każdej l h 

pr·óby. 

Słona mgla nie pOWinna być rozp y lana bezpośrednio na 

rezystory. Prędkość strumienia pow ietrza ze słonę mgłę, 

mierzona w odległośc'j 1 crn od powierzchni rezystorów~ nie 

pow inna przekraczać 1 mm/s . Na rezystory nie pow inny 

padać',.ze ścian komory krople skondens'owancj pary. 

Po wyjęciu rez ystorów z komory probierczej należy je 

piukać w strumieniu bieżęcej wody w cięgu 5 min, nast\"P-

nie obmyć w w odzie destylowanej, slrzęsnęć z nich 

pozostałe krople wod y , po czym należy j e umieścić na 

2 h w warunkach regeneracji. 

rękę 

Po próbie należ y dokonać oględzin rez ystorów 

" zyć r ezys tancję . 

5.4.6 . Pozos tał e badania - wg PN-75/ T-04600 

PN-77/T -80051 

5.4. 15-5.4. 17. 

P. S. 4 . 2 .,. 5. 4. 6, 

5.5. Ocena w yników badań 

5.4.9.,. 

5.5.1. OCE'na wyników badar riepelryc~. Wynik 

zmie-

P. 2. Z, 

5.4.11, 

badań 

niepelnych rależ y uznać za dodatni, jeżel i w próbkilch po-

bran ych do badań wg S. Z. 1 liczba s z tuk niezgodnych z 

wymaganiam i rormy nie pr zekracza dopuszczalnej liczby 

sztuk w adi i wych wg PN-73/ N-030Z i pr zy w adi iwości w2po-

danej w tab I . 6 oraz aktualne si,' wynik i b a dań pełnych i 

pakow anie partii jes t zgodne z PN-77/ T-8CC51 P. ~' . 1. 

5.5. Z. Ocena w yników badań pelnyc.h 

o· ~ 

uznać. za dodatni, jeżeli w pr6bkach p ob,-anyc h wg 5.2.2 

li c.zba sztuk n iezgodn yc h z vv ymaganiami norm y n ie przek rn -

cza dopuszcza lnej li czby sz tuk podanej w lau!. 6. 
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Wynik badań pełnych nalety uznać za ujemny .. jejel i licz­

ba sztuk niezgodnych z wymaganiami normy przekracza do-

puszcza In, liczbę sztuk podan, w tab!. B. 

stępiła niezgodność z norm{l, na próbkach rezerwowych dru- . 

gi stopień badań, przy czym w drugim stopniu badań nie do­

puszcza się ani jednej sztuki wadliwej • 
• 

Tablica B 

Dopuszczalna liczba sztuk niezgodnych z wymaganiami normy 

Liczność Sprawdzenie w poszczeg6lnych 
w całej pr6bce 

w"e wszystkich pr6bkact 

Grupa próbki pr6bkach razem 
sztuk 

55/125/21 

wytrzymałości mechanicznej 
1 

końc6wek 

lutowności O 

wytrzymałości na zmiany 
O 

I 10 temperatury 

wytrzymałości na wibracje O 

wytrzymałości na udary O 

wytrzymałości na cykl 
1 

cz ynnik6w klimat ycznych 

II 10 
wytrzymałości i odporności 

1 
na wi Igotne gor,co stałe 

terr.peraturowego wsp6łczyn-
1 

nlka rezystancji 
III 10 

odporności na obci,!enie 
1 impulsowe 

trwałości w temperaturze 1 
+700 C 

IV 10 

trlNałości w g6rnej temper a-
1 tur ze kategor i i 

wytrzymałości na pleśnie 
V 10 (dotyczy rezystor6w o kate- -

gor i i klimatycznej 
55/125/56) 

wytrzymałości na slon, 
VI ' 10 mgłę (dotyczy rezystorów " -

o kategor i i klimatycznej 
55/125/56) 

. 

5.5.2.2. Wynik badań pelnych rezystor6w OMLT nale!y 

uznać za dodatni ju! po pierwszym stOPniu badań, jeteli w 

katdej grupie badań wg tabl. 7 wszystkie rezystory speł­

niaj, wymll.9ania normy. 

Wynik badań pelnych nale!y uznać za ujerr.ny ju! po 

pierwszym stopniu badań, jefeli dwa lub więcej rezystorów 

w którejkolwiek grupie badań nie spełniaj{l wymagań normy. 

Jeteli w kt6rejkolwiek grupie badań w pierwszym stop-

niu badań jeden z rezystorów nie spełnia kt6regokolwiek 

z wymagań, nale!y wykonać w tych grupach, w których wy_ 

kategor ia klimatyczna 

55/125;56 55/125/21 55/12~6 55/125/21 55/12~6 

1 

O 

-
O 

1 1 

O 

O 

1 

1 1 1 

1 3 5 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 

1 - 1 

1 - 1 

5.6. Postepowanie ze sztukami . badanymi, Rezystory, 

które przeszły badania pełne, nie powinny być dostarczane 

odbiorcy. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 
Do dnia 31 grudnia 197B r. dopuszcza się pod~zas spraw- . 

dzania odporności na wilgotne gor{lco sl'ałe (PN-77/T-B0051 

P. 5.4.10) ograniczenie napięcia stałego przykładanego do 

rezystorów podczas próby do 5 ±O, 25 V , 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja oP"acowujaca normę - Zakłady Podzespo­

łów Radiowych OMIG - Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/3281-36 

a) rozszerzono dolny zakres rezystancji, 

b) zawę!on!) przedział częstotliwości wibracji sinusoi­

dalnych, 

c) w zakresie metod badań powołano się na · obowlęzujęcę 

PN-77 /T -80051. 

3. Normy zwiazane 

PN-73/E-04SS0/09 Wyroby elektrotechniczne. Próby śro_ 

dowiskowe. Próba J - pleśnie 

PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola 

odbiorcza według oceny alternatywnej. Plany badania 

PN-70/T -02003 Rezystory i kondensatory. c..:'ęgi liczbowe 

dla znamionowych w.artości rezystancji i pojemności 

/ 

PN-7S/T -02052 Rezystory i kondensatory. Kody cechowa_ 

nia znamionowych wartości i tolerancji rezystancji 

pojemności 

PN-7S/T -04600 Kondensatory i rezystory. Metoda spraw­

dzania wymiarów, wyględu zewnętrznego, cechowania 

i masy 

PN-74/T -04601/01 E.lementy urzędzeń elektronicznych. Re­

zystory stałe. Metody prób i pomiarów. Nazwy i okreś­

lenia 

PN-77/T-800S1 Elementy urzędzeń elektrycznych. Rezys­

tory niedrutowe warstwowe stałe typu 2. Ogólne wy_ 

magania i badania 

4. Symbol wg SWW - 1158-111. 

5. Autor projektu normy - M. Stanek - Zakłady Podze­

społów Radiowych OM:G Warszawa. 


